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Uklad przelaczania pasm glowicy UKF
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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
uklad przelgczania pasm glowicy UKF, strojonej
elektroniczng zmiang pojemmosci, ktéry umozliwia
odbiér dwéch pasm radiowych fal ultrakrétkich,
. zwlaszcza standardowych pasm CCIR (68-108 MHz)
oraz OIRT (66-73 MHz).

Stan techniki. Znane uklady glowic UKF wyko-
nywane sg na jedno pasmo fal ultrakrétkich, albo
tylko na pasmo CCIR, albo tylko OIRT, i wéwczas
do odbioru sygnaléw w obu tych pasmach stosuje
sie w urzadzeniu odbiorczym dwie oddzielne glo-
wice UKEF.

Istota wynalazku.
pasm glowicy UKF, zgodnego z wynalazkiem, jest
to, Ze zawiera on dodatkowe diody pojemno$ciowe,
ktére wlaczone sg réwnolegle do pojemno$ciowych
diod strojacych w obwodzie wejsciowym i oscyla-
tora glowicy.

Zalety wynalazku. Opracowany uklad pozwala na
znaczne obmnizenie kosztéw i ceny urzadzenia od-
biorczego oraz na zmniejszenie jego gabarytow, kt6-
re majq szczegblne znaczenie przy miniaturyzacji
sprzetu elektronicznego, przede wszystkim dla od-
biornikéw przeno$nych lub samochodowych. Ponad-
to dodatkowe diody pojemmnosciowe wykorzystywa-
ne sg dla obu pasm jako trymery, co pozwala na
wyeliminowanie z obwodéw rezonansowych stoso-
wanych dotychczas, czesto nietrwatych, niestabil-
nych i drogich trymeréw ceramicznych, a dzieki te-

111 997

Cecha ukladu przelgczania .

10

15

30

mu mozna znacznie poprawié jako§é i niezawodnos$é
sprzetu radiowego.

Objasnienie rysunku. Przedmiot wynalazku, w
postaci przykladowego wykonania ukladu przela-
czania pasm glowicy UKF, przedstawiony jest na
rysunku za pomocg odpowiedniego fragmentu sche-
matu ideowego glowicy, wraz z rezystorowymi
obwodami regulacyjnymi.

Przyklad wykonania wynalazku. Istotnymi ele-
mentami ukladu wynalazczego sq dodatkowe diody
pojemnosciowe Dwd i Dod. W obwodzie wej$cio-
wym Ow, réwnolegle do pojemnoSciowej diody
strojagcej Dws, wigczona jest dodatkowa dioda po-
jemnosciowa Dwd, a w obwodzie oscylatora Oe,
réwnolegle do pojemnos$ciowej diody strojacej Des,
wlgczona jest dodatkowa dioda pojemmnosciowa Ded.
Ponadto uklad ma trzy réwnolegle galezie rezysto-
rowe Gw, Go i Gwo, ktére stluzg do popularyzacji
pojemnosSciowych diod Dwd, Dws oraz Dod i Dos.
Rezystorowe galezie Gw, Go i Gwo zlozone sg ze
statych rezystoréw R, korekcyjnych rezystor6w Rk
i zmiennego rezystora Rs, a poza tym zawieraja
przetagczniki Pw, Po oraz Pwo, ktére sg ze sobg
sprzezone mechanicznie. Poprzez kontakty a jest,
do pojemno$ciowych diod strojacych Dws i Dos
oraz do dodatkowych diod pojemno$ciowych Dwd i
Dod, doprowadzane strojgce napiecie Us dla pas-
ma obejmujgcego iczestotliwosci nizsze (OIRT), po- -
przez kontakty b — dla pasma czestotliwo$ei wyz-
szych (CCIR), natomiast poprzez §lizgacz zmienne-
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go rezystora Rs podawane jest strojace napiecie Us
do pojemnosciowych diod strojacych Dws oraz Deos.

Wynalazek moze byé dostosowany do elektro-
nicznego przelgczania pasm lub podzakreséw w in-
nych zakresach fal radiowych, jak na przykiad dla
fal kroétkich.
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Zastrzezenie patentowe
Uklad przelgczania pasm glowicy UKF, strojonej
elektroniczng zmiang pojemnosci, znamienny tym,
ze wejsciowy obwod (Ow) i obwdd oscylatora (Oo)
glowicy posiadajg dodatkowe diody pojemnosciowe
(Dwd) i (Dod), ktére wlaczone sg réwnolegle do po-
jemnosciowych diod strojgcych (Dws) oraz (Dos).
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